
Si Vin=Vout=VM, aleshores els dos transistors estàn en saturació. Per tant: 
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A més, IDS=ISD
 
Per tant: 
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És a dir: 
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I, com β=(W/L)·µ·Cox=K·µ·Cox
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I les dades que necessitau, del model de 0.25µm, són: 
 
VTp= -0.65V 
VTn= 0.65V 
µn= 130 cm2/s 
µp= 100 cm2/s 
 
 


